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A Data una tecnologia taratterizzata da ritard] dl propagazione lipici di 0.1 ns, guale & la
massima frequenza realizzabile con un mulfivibratore astabile con precisione del 10%?
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Dato un aircuito progettato psr funzionare con 3V di afimentaziane, st spiaghl in due sempleici
B frasi il pricipale effetto positivo a il principale sffetto negafive che s} avrebbe afimentandolo a
1.8v
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| Gircuiti BICMOS non sono utilkzzati per fabbricare | processori usati nel comuni PC. Per quali dua
C motivi principali?
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D Gll osciilatort ad anello sono poce uliizzali nef circulti integrati digitali come generatori di clock.
Splegare in breve per quail motivazioni.
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T Dato Il NOR a tre ingressi (Fig. a&alldlmanstonamento
I dei transisitoi nMOS e fi & e 18

- sggwamante calcolare:1) il tempo salitaalso% 2
- il | discesa massimo al 90%, 3) il tempo
8 s dtscesa minimo; 4) la massima tensione nta nel
glitch oonseguenm alla seguente variazione di due dej
segnali in ingresso (Fig. b). Si considen CL=12.5 fF.
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Buffer a due stadi
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Si considerino i due buffer
scalati per minor ritardo in
Figura e si calcolino i
rapporti t,/t, e P, /P, dei
ritardi complessivi e dei
consumi di potenza per i
due schemi. Si consideri
CL=1000 Ctip.
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(Vdd = 3 V) n~— channel p—channel
Vig 0.5V -0.5
K 25 pAIN * T8.33pAN®
C.. 3.45 iF/ pm* 3.45 fF/ pm*
L i 0.35 pm 0.35 pm
A 0 0
Y 0 Q
R Ve =1V, 5.39 kQ 10.7 8kQ





